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Название топологии интегральной микросхемы:
Монолитная интегральная схема SiGe BiCMOS усилителя промежуточной частоты диапазона
частот 50-500 МГц

Реферат:
ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25
мкм SiGe BiCMOS технологии. Функционально ИМС является усилителем промежуточной
частоты (УПЧ) с полосой рабочих частот 50-500 МГц. УПЧ содержит два дифференциальных
каскада, для повышения стабильности ток покоя первого и второго каскада задается при помощи
токовых зеркал. ИМС предназначена для использования в составе приемопередающих СВЧ
модулей. Размеры кристалла 0,41х0,68 мм2.

Стр.: 1

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=TIMS&DocNumber=2017630096&TypeFile=html

	Биб.поля
	Реферат

